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П О Л О Ж Е Н И Е  

о приеме учащихся в девятые и десятые физико-математические классы 

лицеев  и школы при  НИЯУ МИФИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуру набора в профильные 

физико-математические классы лицеев № 1511, 1523, 1547 при НИЯУ МИФИ 

и школы № 978 при НИЯУ МИФИ, критерии отбора, порядок и содержание 

вступительных испытаний абитуриентов, обязанности абитуриентов в 

процессе поступления и обучения. 

        1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 № 196  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 

919, от 01.02.2005  N 49, от 30.12.2005 N 854, от 20.07.2007 N 459,от 

18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 216) , уставными документами НИЯУ 

МИФИ и лицеев. 

1.3. Набор в профильные физико-математические классы лицеев при 

НИЯУ МИФИ является одним из базовых мероприятий по отбору 

талантливой молодежи для подготовки к дальнейшему обучению по 

образовательным программам, реализуемым в НИЯУ МИФИ. Основными 

целями и задачами набора является выявление одаренных школьников, 

ориентированных на инженерно-технические специальности, способных к 

техническому творчеству и инновационному мышлению, для организации их 

профильной подготовки, поддержки интеллектуального и личностного 

развития.  

1.4. В процессе отбора проверяется уровень обученности школьника, 

качество базовых знаний, умений и навыков, способность к самостоятельной 

работе, наличие внутренней мотивации к получению знаний, в том числе и 

посредством самообразования, обращается внимание на глубину мышления, 



скорость мышления, стремление к решению поставленной задачи и 

получению результата. 

1.5. Прием в профильные 9-е и 10-е классы лицеев  и школы при  НИЯУ 

МИФИ осуществляется на основании конкурсного отбора  приемной 

комиссией  НИЯУ МИФИ. Для проведения  конкурсного отбора  приказом 

ректора НИЯУ МИФИ формируются экзаменационные комиссии. 

      1.6. К конкурсному отбору допускаются учащиеся 8-х и 9-х классов 

средних общеобразовательных школ. 

 

2. Прием документов и проведение вступительных испытаний 

 

       2.1. Заявления о приеме в лицеи принимаются в феврале, конкретные 

сроки устанавливаются приемной комиссией ежегодно. К заявлению 

поступающие прилагают 2 фотокарточки размером 3 x 4  ( н а  м а т о в о й  

б у м а г е ) ,  ксерокопию паспорта (3, 4 и 5 страницы), при отсутствии 

паспорта - справку с места прописки, письменную справку-согласие 

родителей, почтовый конверт с домашним адресом, грамоты победителей или 

призеров олимпиад (если имеются). 

       2.2. Регистрация абитуриентов осуществляется в электронном виде. 

Для этого в информационной системе приемной комиссии НИЯУ МИФИ 

фиксируются данные абитуриентов и результаты приемных испытаний. 

   2.3. Поступающие сдают два конкурсных письменных вступительных 

экзамена: по математике и физике, оцениваемых по десятибалльной шкале, и 

зачет по русскому языку в форме диктанта.  

   2.4. В случае получения неудовлетворительной оценки за экзамен  

поступающему школьнику не предоставляется права на пересдачу. 

   2.5. Школьники, не сдавшие экзамен хотя бы по одному предмету (или 

получившие неудовлетворительную оценку), к конкурсу не допускаются. Для 

школьников, пропустивших экзамен по болезни, подтверждаемой справкой 

медучреждения, и сообщивших об этом в приемную комиссию не позднее дня 

проведения экзамена, пропущенный экзамен проводится в течение недели, 

следующей за последним по расписанию экзаменом. 

  2.6. Приемная комиссия НИЯУ МИФИ до 1 апреля размещает на сайте 

приемной комиссии информацию об итогах вступительных экзаменов и список 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению, а также информирует об 

этом школьников.  

 

           3. Зачисление 

 3.1. Решением педсоветов лицеев №1511, №1523, 1547 и школы №978 

учащиеся 9-ых классов  этих лицеев (школы), не имеющие за первое полугодие 

троек по основным предметам (физика, алгебра, геометрия, химия, 



информатика, русский язык), могут освобождаться от сдачи вступительных 

экзаменов. Соответствующие списки учащихся, рассмотренные педсоветом и 

утвержденные директором лицея (школы), должны быть представлены в 

приемную комиссию  до начала приема документов. 

 3.2. Призеры и победители окружных, городских олимпиад, олимпиад, 

проводимых НИЯУ МИФИ, по  одному из профильных предметов  решением 

приемной комиссии НИЯУ МИФИ освобождаются от экзаменов и 

рекомендуются к зачислению в один из лицеев или школу при НИЯУ МИФИ 

(по выбору школьника).  

 3.3. По результатам вступительных экзаменов приемная комиссия проводит 

раздельный для каждого из лицеев и школы конкурсный отбор. Школьники, 

прошедшие конкурс, рекомендуются к зачислению. При равенстве баллов 

предпочтение отдается школьникам, получившим физико-математическую 

подготовку, имеющим лучшую текущую успеваемость, в первую очередь, по 

физике и математике.  

     3.4. Зачисление в лицеи (школу) осуществляется приказом директора лицея 

или школы до 30 июня после предоставления школьником всех необходимых 

документов не позднее 20 июня. 

3.5. В случае, если после зачисления учащихся остались вакантные места, 

директор лицея организует дополнительный набор с проведением экзаменов и 

подведением  итогов не позднее 30 августа по той же процедуре, что и основной 

набор. 

 3.6.  Все    прочие   вопросы,  связанные  с  приемом  в  лицеи,  а  также  

вопросы организации работы приемной комиссии решаются самой приемной 

комиссией. 

 

Принято на заседании приемной комиссии    14 января 2011г. (протокол № 1). 

 

 

 

    


